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半導體二極管基礎及檢測方法:
  

1.二極體的主要參數             
正向電流IF：在額定功率下，允許通過二極體的電流值。        
正向電壓降VF：二極體通過額定正向電流時，在兩極間所産生的電壓降。      
最大整流電流（平均值）IOM：在半波整流連續工作的情況下，允許的最大半波電流的平均值。   
反向擊穿電壓VB：二極體反向電流急劇增大到出現擊穿現象時的反向電壓值。     
正向反向峰值電壓VRM：二極體正常工作時所允許的反向電壓峰值，通常VRM爲VP的三分之二或略小一些。  
反向電流IR：在規定的反向電壓條件下流過二極體的反向電流值。        
結電容C：電容包括電容和擴散電容，在高頻場合下使用時，要求結電容小於某一規定數值。     
最高工作頻率FM：二極體具有單向導電性的最高交流信號的頻率。       
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